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Przedmiotem wynalazku jest spos6b lugowania
kadmu z materialéw kadmono$nych, z zastosowa-
niem dodatku wapna chlorowanego jako utlenia-
cza, ktérego stosowanie wedlug wynalazku umoz-
liwia utlenienie a w efekcie rozpuszczenie kadmu
i siarczku kadmu w roztworach wodnych obojet-
nych lub slabo kwaénych, zwiekszajac przez to
znacznie uzysk lugowania.

Znane sposoby tugowania kadmu, z takich ma-
terialéw jak pyly z piecéw Dérschla, szlamy z pra-
zenia sulfatyzujgcego pyléw kadmowych i szlamy
po lugowaniu ggbki kadmowej z elektroliz cynku,
polegaja na rozpuszczaniu zwigzké6w kadmu w roz-
cieficzonym kwasie siarkowym. Znane sg réwniez
sposoby tugowania z réwnoczesnym oczyszczaniem
roztworu przez dodatki siarczanu zZelazowego, chlo-
ranu sodowego, nadmanganianu potasu i roztwo-
ru siarczku sodowego. Znany jest takze sposéb lu-
gowania materialéw kadmonoénych, zawierajgcych
siarczek kadmu, roztworem siarczanu miedziowe-
go. Wada znanych sposobéw lugowania jest mala
skuteczno§¢ utleniania i rozpuszczania siarczku
kadmu oraz trudno$ci przy filtracji i przemywa-
niu pozostatego osadu z lugowania, co pogarsza
uzysk lugowania.

Celem wynalazku jest usuniecie tych niedogod-
nosci czyli zwiekszenie skuteczno$ci utleniania Cd
i CdS, przy zachowaniu dobrych warunkéw filtra-
cji i zmniejszenia w efekcie ilo§ci kadmu w osa-
dzie. Cel ten osiagnieto przez zastosowanie w pro-
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cesie lugowania kadmu dodatku wapna chlorowa-
nego, ktére skutecznie utlenia kadm i siarczek
kadmu wedlug reakcji:

CdS + 4 Ca (OCI)CI + H,SO, = Cd Cl, + 2CaSO, +
+ 2 CaCl, + 2 HCI

Cd met. + Ca (OC])Cl + H,;SO, = CdCl, + CaSO, +
+ H,0

W wyniku tych reakcji otrzymuje sie dobrze roz-
puszczalny w wodzie chlorek kadmu.

Jak juz wspomniano proces lugowania kadmu
z materialéw kadmono$nych, wedlug wynalazku
polega na zastosowaniu, w znanym sposobie lugo-
wania surowcéw kadmono$nych rozcieficzonym
kwasem siarkowym w obecno$ci §rodk6w utlenia-
jacych, wapna chlorowanego w ilosci 7—10% w
stosunku do surowca kadmonoénego przy pH =5"
oraz dalszym lugowaniu przez 1—2 godzin. Otrzy-
mang gestwe filtruje sie w znany sposéb przy
czym nastepuje rozdzielenie fazy stalej od cieklej.
W procesie lugowania wedtug wynalazku otrzymu-
je sie osady w ktérych zawarto§¢ kadmu obniza
sie o 50 do 70°% w stosunku do iloSci zawartego
kadmu w osadach uzyskanych bez stosowania
wapna chlorowanego.

Przyklad. Do lugownika o pojemno$ci 4 m?
wlano 3 m® gorgcej wody. Nastepnie w czasie mie-
szania dodano 1.350 kg suchego surowca kadmo-
no$nego zawierajgcego 8,50% Cd w postaci tlenku
(w tym 0,75%0 Cd nierozpuszczalnego w rozcieficzo-
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nym kwasie siarkowym) 14,25% Zn i 33,40% Pb.
Po podgrzaniu gestwy do 80°C rozpoczeto dozowa-
nie stezonego (75 procentowego) kwasu siarkowego
porcjami po 50 a nastepnie po 20 i 10 litré6w. Do-
dawanie kwasu zakoriczono gdy po 5-ciu minutach
mieszania po dodaniu ostatniej porcji kwasu gest-
wa osiaggnela pH =2—3, Ogélem dodano 280 lit-
réw 75 procentowego kwasu siarkowego. Po go-
dzinnym mieszaniu i osiggnieciu pH =5 dodano
100 kg wapna chlorowanego. Gestwe mieszano po-
nownie w ciggu 1 godziny. Ogétem proces lugowa-
nia trwal 3 godziny. Wylugowana gestwe odfiltro-
wano i przemyto goraca wodg na filtrze Moore’a.
Otrzymano 980 kg szlamu w przeliczeniu na suchg
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mase. Szlam zawieral 0,71% Cd (w tym 0,20% Cd
nierozpuszczalnego w rozciericzonym kwasie siar-
kowym) 6,20% Zn i 45,20% Ph.

Zastrzezenie patentowe

Spos6b lugowania kadmu 2z materialéw kadmo-
no$nych za pomocg rozcienczonego kwasu siarko-
wego w obecnoSci §rodk6w utleniajgcych znamien-
ny tym, ze material kadmonoény luguje sie wstep-
nie kwasem siarkowym do osiggniecia pH =5 po
czym dalsze lugowanie prowadzi sie w obecnoSci
wapna chlorowanego dodanego w ilo§ci 7—10%s
w stosunku do materialu kadmonoénego.
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